《模拟电子技术》复习题
一、填空题
1、 在本征半导体加入五价元素形成      半导体，加入三价元素形成P型半导体。
2、 稳压电源一般由整流电路，        和稳压电路三部分电路组成。
3、 PN结正偏时导通，反偏时       ，所以PN结具有      导电性。
4、 漂移电流是反向饱和电流，它由       载流子形成。
5、 三极管具有放大作用外部电压条件是发射结      ，集电结      。
6、 当温度升高时，晶体三极管集电极电流Ic      ，发射结压降减小。
7、 稳定输出电流、增大输入电阻应引入反馈的组态为电流串联     反馈。
8、振荡电路的起振条件为           。
9、杂质半导体有N型和     型之分。
10、所谓理想二极管，就是当其正偏时，结电阻为     ；当其反偏时，结电阻为     。
11、共集电极电路也称作             ，其电压放大倍数       且趋近于1。 
12、差分放大电路能够抑制      漂移，也称温漂，所以被广泛应用于集成电路中。 
13、要保证振荡电路满足相位平衡条件，必须具有          网络。 
14、有偶数级共射电路组成的多级放大电路中，输入和输出电压的相位      。
15、稳压二极管是利用二极管的             特性工作的。
16、引入反馈后使得净输入量减小，这种反馈称为          。
二、选择题
1、为了使高内阻信号源与低阻负载能很好地配合，可以在信号源与低阻负载间接入（ ）。
A  共射电路      B  共基电路     C  共集电路     D  共集-共基串联电路


2、在考虑放大电路的频率失真时，若为正弦波，则（  ）。
A  有可能产生相位失真           B  有可能产生幅度失真和相位失真
C  一定会产生非线性失真         D  不会产生线性失真
3、工作在电压比较器中的运放与工作在运算电路中的运放的主要区别是，前者的运放通常工作在（  ）。
A  开环或正反馈状态   B  深度负反馈状态   C  放大状态    D  线性工作状态
4、共模抑制比KCMR越大，表明电路（  ）。
A  放大倍数越稳定           B  交流放大倍数越大
C  抑制温漂能力越强         D  输入信号中的差模成分越大

5、某仪表放大电路，要求大，输出电流稳定，应选（  ）。
A  电流串联负反馈            B  电压并联负反馈  
C  电流并联负反馈            D  电压串联负反馈
6、电流源电路的特点是输出电流恒定，交流等效电阻（  ）。
A  等于零                     B  比直流等效电阻小
C  等于直流等效电阻           D  远远大于直流等效电阻
7、放大电路产生零点漂移的主要原因是（  ）。
A  采用了直接耦合方式         B  采用了阻容耦合方式
C  采用了正负双电源供电       D  增益太大
8、在输入量不变的情况下，若引入反馈后（  ），则说明引入的反馈是正反馈。
A  输入电阻增大               B  输出电阻增大
C  净输入量增大               D 净输入量减小
9、若要求放大电路取用信号源的电流小，而且输出电压基本不随负载变化而变化，在放大电路中应引入的负反馈类型为（  ）。
A  电流串联      B  电压串联      C  电流并联      D  电压并联
10、如果把一个二极管直接同一个电动势为1.5V、内阻为0的电池正向连接，则该管（  ）。
A  击穿      B 电流为0     C  电流过大使管子烧坏      D  正常导通
三、判断题
1、 本征半导体温度升高后两种载流子浓度仍然相等。（  ）
2、 未加外部电压时，PN 结中电流从P 区流向N 区。（  ）
3、 产生零点漂移的原因主要是晶体管参数受温度的影响。（  ）
4、 使输入量增加的反馈是负反馈，否则为正反馈。（  ）  
5、 直流稳压电源是能量转换电路，是将交流能量转换成直流能量。（  ）
6、 电压比较器将输入模拟信号转换为开关信号。（  ）
7、半导体中的空穴带正电。（  ） 
8、零点漂移就是静态工作点的漂移。（  ）
9、只要引入正反馈，电路就会产生正弦波振荡。（  ）
10、在运算电路中，同相输入端和反相输入端均为“虚地”。（  ）
11、电压负反馈稳定输出电压，电流负反馈稳定输出电流。（  ）
12、使输入量减小的反馈是负反馈，否则为正反馈。（  ）  
四、名词解释
1、 自由电子
2、 P型半导体与N型半导体
3、 齐纳击穿
4、 电子电路中的“放大”
5、负反馈
6、零点漂移
7、双极型晶体管（BJT）
8、载流子的漂移和扩散
9、PN结的反向击穿
10、直接耦合与阻容耦合
五、简答题
1、 半导体材料制作电子器件与传统的真空电子器件相比有什么特点? 
2、 空穴是一种载流子吗？空穴导电时电子运动吗？
3、 什么是N型半导体?什么是P型半导体?当两种半导体制作在一起时会产生什么现象? 
4、 三极管输入输出特性曲线一般分为几个什么区域？
5、 电压跟随器是一种什么组态的放大器？它能对输入的电压信号放大吗？
6、PN结最主要的物理特性是什么？
7、PN结还有那些名称？
8、在PN结加反向电压时没有电流吗?   
9、二极管最基本的技术参数是什么？其主要用途有哪些？
10、什么是共模抑制比？
六、计算题
1、如图1所示，设二极管是理想的，＝20V，＝15V，＝18kΩ，＝2kΩ，＝25kΩ，＝5kΩ，＝140kΩ，＝10kΩ，通过计算判断图中的二极管是导通还是截止？ 
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                  图1                                图2
2、一单电源互补对称功放电路如图2所示，设为正弦波，晶体管的饱和管压降UCES可忽略不计，最大不失真输出功率为9W，求：
（1）电源电压至少应为多少？（2）若输入电压的最大有效值为8V，此时负载上能够获得的最大功率为多少？
3、如图1所示的分压式工作点稳定电路中，晶体管的β＝50，rbb'＝200Ω，VBEQ＝0.7V，RB1＝25kΩ，RB2＝5kΩ，RC＝5kΩ，RE1＝RL＝2.7kΩ，RE2＝300Ω，VCC＝12V。计算：
（1）电路的静态工作点；（2）A u、Ri和RO；
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图1                                    图2

4、电路如图2所示，A为理想运放，＝1kΩ，＝10kΩ，＝1kΩ，=9V，
（1）判断电路所属的反馈组态；
（2）在深度负反馈条件下，近似计算此电路的电压放大倍数。



参考答案
1、 填空题
1、 N型
2、 滤波电路
3、 截止，单向
4、 少数
5、 正偏，反偏
6、 增加
7、 负
8、 │AF│>1
9、P型
10、零，无穷大
11、射极输出器，小于1 
12、零点
13、正反馈
14、相同
15、反向击穿
16、负反馈
二、选择题
1-5  CDACA     6-10  DACBC
三、判断题
1、 正确
2、 错误
3、 正确
4、 错误
5、 正确
6、 错误
7、正确
8、正确
9、错误
10、错误
11、正确
12、正确
四、略
5、 略
六、计算题
[bookmark: _GoBack]1、如图1所示，设二极管是理想的，＝20V，＝15V，＝18kΩ，＝2kΩ，＝25kΩ，＝5kΩ，＝140kΩ，＝10kΩ，通过计算判断图中的二极管是导通还是截止？ 
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                  图1                                图2
解：＝1V，＝2.5V，＝1.5V，> ，故D反偏截止。
2、一单电源互补对称功放电路如图2所示，设为正弦波，晶体管的饱和管压降UCES可忽略不计，最大不失真输出功率为9W，求：
（1）电源电压至少应为多少？（2）若输入电压的最大有效值为8V，此时负载上能够获得的最大功率为多少？
解：（1）＝＝9W，故≥24V； （2）＝＝＝8W
3、 如图1所示的分压式工作点稳定电路中，晶体管的β＝50，rbb'＝200Ω，VBEQ＝0.7V，RB1＝25kΩ，RB2＝5kΩ，RC＝5kΩ，RE1＝RL＝2.7kΩ，RE2＝300Ω，VCC＝12V。计算：
（1）电路的静态工作点；（2）A u、Ri和RO；
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  解：（1）IEQ≈ICQ＝（2－0.7）/2＝0.65mA，IBQ≈650/50＝13μA，UCEQ＝－7ICQ＝7.45V；
（2）＝＋26（1＋β）/IEQ＝2.2kΩ，＝25//5// [ rbe+0.3 (1＋β)]≈3.37kΩ，Ro＝＝5kΩ，Au＝/Ui＝-≈－3.6。
4、电路如图2所示，A为理想运放，＝1kΩ，＝10kΩ，＝1kΩ，=9V，
（1）判断电路所属的反馈组态；
（2）在深度负反馈条件下，近似计算此电路的电压放大倍数。
解： （1）交直流电压串联负反馈； （2）Auf＝1+
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